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Titel der. Erf indung 

Vorrangschalteranordnung fur Transistorschaltstufen 
Anwendungsgebiet der Erfindung 

Die Erfindung findet Anwendung in der elektronischen Schal- 
-fcun g s t e chn ik . 

Charak-teristik der bekann-ben "bectmisclien Losupp;eD 

In der elektronisehen Sehaltungs-fcechnik bes-fcelrfc haufig die 
Hotrwendigkeit, besti mmten Schalts-tuf en eine Vorrangs*belltmg 
vor anderen Schaltstuf en zu enaogliciien., In der ScJaaltnngs- 
praxis werden zxx diesem Zweck Torsdhaltningen eingesetzt* die 
eine Vorrangbes-fcimmung vor den einzelnen Sciialtstuf en yor- 
netimen. - 

Bei Verwendung mebrerer Schaltsimf en unt;er Vorrangbestimmung 
mittels Torschaltungen ergibt sich ein hober sciialtungs- 
techni seller Aufwand sowie eine umf angreiche Verdr airbus g zur 
Yerkniipfung der Sehaltstuf en untereinander ♦ 

Ziel der Erfindung 

Das Ziel der Erfindung besteiit darin, die Nachteile des 
Standes der Technik weitestgehend zu beseitigen scwie eine 
Yorrangschalterordnung zu realisieren, . die mit minimalem 
Bauelemen-teeinsatz selbst bei Einsatz einer groBeren Anzaitl 
von Scnaltstufen eine einf ache Verkniipfung ermogliclrt. 

- 2 - 

-5iAPR1932*000967 



BNStX)CID: <DD. 



204597B l_> 



-2. 2 38 7 5 5 : 

Darlegung des Wesens der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrang- 
schaltung fur Transistorschaltstuf en zu schaffen, die fur 
Lasten mit ohmschen Widerstaadsanteil ausgelegt sind. 
ErfindungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelost, daB zwischen 
einer Vorrangschaltstuf e und einer nicht vorrangberechtigten 
Schaltstufe ein Transistor derart geschaltet wird, daB an die 
direkt an die Speisespannungszufiihrung angeschlossene Vor- 
rangschaltstuf e der Kollektor geschaltet wird, am Verbindungs- 
punkt vom Kollektor des Transistors der Vorrangschaltstuf e 
mit der zu schaltenden Last die Basis und als weiterfuhrender 
SpeisespannungsanschlnB fur die nicht vorrangberechtigte 
Schaltstufe der Emitter geschaltet wird. 

Bei nicht durchgeschalteter Vorrangschaltstuf e erhalt der 
zwischen Vorrangschaltstuf e und nicht vorrangberechtigter 
Schaltstufe geschaltete Transistor tiber die Last mit ohmschen 
Widerstandsanteil der Vorrangschaltstuf e ein zum Durchschalten 
ausreichendes Bezugspotential^ so daB die nicht vorrangbe- 
rechtigte Schaltstufe die zum Schalten erf orderliche Strom- 
versorgung erhalt. Bei durchgeschalteter Vorrangschaltstuf e 
erhalt der zwischengeschaltete Transistor kein ausreichendes 
Basispotential, da sein Emitter und seine Basis ein annahernd 
gleiches Potential aufweisen* Somit erhalt die nicht vorrang- 
berechtigte Schaltstufe keine Stromversorgung und kann nicht 
durchschalten. 

AusfuhrungsbeisDiel 

Die Erfindung soil nachstehend an einem Ausfuhrungsbei spiel 
naher " erlautert werden . 

Die dazugehorige Zeichnung zeigt die erf indungsgemaBe Vor- 
rangschalteranordnung. 

Der Transistor V1 mit zugehorigem Lastwiderstand stellt 
die nicht vorrangberechtigte Schaltstufe und der Transistor 72 
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mit zugehorigem Lastwiderstand R L 2 stellt die Vorrangschalt- 
stufe dar. Der Transistor V3 iibernimmt abhangig vom Schalt- 
zustand des Transistors Y2 die Stromversorgung der nicht 
vorrangberechtigten Schaltstufe mit dem Transistor TH und 
dem Lastwiderstand derart, daB bei. durchgeschaltetem 
Transistor V2 Basis und Emitter des Transistors V3 annahernd 
gleiches Potential aufweisen. Der Transistor V3 ist somit 
gesperrt und die nicht vorrangberechtigte Schaltstufe mit 
dem zugehorigen Lastwiderstand R L 1 erhalt keine Speise- 
spannung. Bei nicht durchgeschalteter Vorrangsehaltstufe 
mit dem Transistor V2 und dem zugehorigen Lastwiderstand R-i-2 
erhalt der Transistor V3 iiber den der Yorrangschaltstufe 
zugehorigen Lastwiderstand Rj2 ein zum Durchschalten aus- 
reichendes Basispotential, womit die nicht vorrangberechtigte 
Schaltstufe mit dem Transistor V1 und zugehorigem Last- 
widerstand R L 1 die zum Schalten erf orderliche Speisespannung 
erhalt. 
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Srfindungsanspruch 

Vorrangschalteranordnung fiir Transistorschaltstufen, 
gekennzeictinet dadurch , da-B die Stromversorgung einer 
nicht vorrangberechtigten Schaltstufe mit. einem Transistor (V1 ) 
und einem zugehorigen La s*twider stand (R^l) durch einen 
Transistor (V3) erfolgt, der iiber den Schaltzustand eines 
Transistors (V2) einer Vorrangschaltstuf e mit zugehorigem 
Lastwiderstand (R L 2) die Stromversorgung der nicht vorrang- 
berechtigten Schaltstufe, bestehend aus Transistor (V1) 
und zugehorigem Lastwiderstand (Rj1)> steuert. 
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Fig .1 
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